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Transistor CMOS. Tecnologia de fabricagdo CMOS. Regras de projeto. Caracterizagao e
desempenho de circuitos: atraso, resisténcia e capacitancia. Projeto de nivel logico, portas
l6gicas e flip-flops. Clocking e l6gica dominé. Subsistemas CMOS: ROM, PLA, Gate array, RAM,
contadores e subsistemas sequenciais. Testabilidade. Projeto semi-custom e standard-cell.

Objetivo:

Prover os fundamentos da tecnologia e de projeto de circuitos integrados VLSI, projetar
células basicas, e projetar sistemas digitais a partir de bibliotecas de células bésicas.

Pré-Requisitos:

Conhecimento basico de circuitos, légica digital e programagao de computadores.




Metodologia de Ensino:

(X) Aulas Expositivas em Quadro-Negro

(X) Utilizagéo de Transparéncias ou Slides

( ) Aulas Praticas Demonstrativas

( ) Aulas Préticas de Montagem

(X) Trabalho Teo6rico Extra-Classe

(X) Trabalho Pratico Extra-Classe

(X) Estudo Dirigido / Listas de Exercicios

( ) Aulas em Salas de Microcomputadores

(X) Outros - Especificar: Trabalhos Praticos em Sala de Computadores.

Critérios de Avaliacao:

2 Provas Tedricas - 60 pontos
Listas de Exercicios - 25 pontos
Projeto - 15 pontos

Programa Teérico

1-

2 -

Introducéo
1.1 - Motivagéo e Visao geral da disciplina.

Circuitos CMOS

2.1 - Introducéo ao transistor MOS
2.2 - Processo de fabricacao CMOS
2.3 - Regras de projeto CMOS

Projeto Fisico

3.1 - Teoria do transistor MOS

3.2 - Caracterizagao e Desempenho de circuitos
3.3 - Atraso, resisténcia e capacitancia

3.4 - Chaveamento

Projeto Full-Custom

4.1 - Portas logicas: inversor, nor e nand
4.2 - Flip-flop, contadores e registradores
4.3 - Clock: Duas fases, l6gica domin6

Projeto Semi-Custom

5.1 - Subsistemas CMOS, standard-cell.

5.2 - ROM, PLA, PLD, Gate Arrays

5.3- RAM

5.4 - Somadores e multiplicadores

5.5 - Contadores e subsistemas sequenciais

Métodos de Projeto

6.1 - Floorplan

6.2 - Roteamento

6.3 - Distribuicdo de clock




Programa de laboratorio

Bibliografia:

Livro Texto:

Digital Integrated Circuits: A Design Perspective,2™ Edition
Jan Rabaey, Anantha Chandrakasan e Borivoje Nikolic, Prentice Hall.

Principles of CMOS VLSI Design: A Systems Perspective, 2a. Edigao,
Neil Weste e Kamram Eshraghian, Addison-Wesley.

Notas de Aula e Artigos de revistas e periddicos (internet)

Bibliografia Adicional:

CMOS Digital Integrated Circuits Analysis and Design,
Sung-Mo Kang and Yusuf Leblebici, McGraw-Hill.

Professor Responsavel:
Diégenes C. da Silva Jr. |
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